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摘要(译)

有机发光二极管（OLED）器件包括阴极，阳极和介于阴极和阳极之间的
有机功能层。阴极材料是金属和金属合金中的至少一种。从有机功能层
发射的光至少通过阴极离开。有机发光二极管装置还包括在阴极的背离
有机功能层的一侧上的抗反射层。抗反射层包括彼此相对的第一表面和
第二表面。第一表面与阴极接触。由第一表面反射的外部光和由第二表
面反射的外部光破坏性地干涉。
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